纳米复合电介质的研究进展及思考
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摘要：本文重点阐述聚合物/无机纳米粒子复合电介质的研究进展，主要包括******进行综述。基于目前纳米复合电介质的研究现状及存在的问题，提出纳米复合电介质未来的研究科学问题。
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1 引言
纳米复合电介质是指在高聚物基体中掺杂****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************图1为过去十几年间在国际上发表有关纳米电介质的研究文章。
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图 1 纳米复合电介质的研究现状[6] 
其抗电老化性能等，本文将对这些性能进行阐述。
2 纳米电介质的介电响应行为
图2(a)为ZnO/EP纳米复合电介质在室温下***********************************************************************************************************************先减小后增大。
3 纳米电介质的击穿特性
图 3(a)为室温下Ag/EP纳米复合电介质体*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
7 关键科学问题

正如Balazs在Sicence上撰文指出[7]，***************************************
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